
 

 

 

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 

w Lubaniu 

PRACOWNIA ELEKTRYCZNA 

Wyznaczanie charakterystyk statycznych tranzystora w układzie WE BEP 8 

CEL ĆWICZENIA: 

Zapoznanie z właściwościami i parametrami tranzystora bipolarnego w układzie wspólnego emitera. 
 

ZNAJOMOŚĆ ZAGADNIEŃ DO ĆWICZENIA OBEJMUJE: 

 Budowa tranzystora bipolarnego 

 Symbole graficzne tranzystora npn i pnp  

 Zasada działania tranzystora bipolarnego  

 polaryzacje elektrod oraz stany pracy 

 Charakterystyka wejściowa, przejściowa i wyjściowa dla układu WE, hiperbola mocy 

 Parametry charakterystyczne, graniczne i maksymalne tranzystora bipolarnego, m.in: , UCEsat, Ptot, 

UCEmax,  

 

 

 Charakterystykami statycznymi tranzystora w układzie WE (wspólnego emitera) nazywa się zależności: 

1. Wyjściowa   IC=f(UCE)  przy  IB=const 

2. Przejściowa   IC=f(IB)  przy  UCE=const 

3. Wejściowa   IB =f(UBE) przy  UCE=const 

  

Wszystkie te zależności wyznacza się w układzie przedstawionym poniżej 

 
 

Funkcje poszczególnych elementów: 

ZAS1 regulowany zasilacz obwodu bazy – ustalanie prądu bazy (napięcia UBE) 

ZAS2 regulowany zasilacz obwodu kolektora – ustalanie napięcia UCE 

mA1  pomiar prądu bazy 

mA2  pomiar prądu kolektora 

V1  pomiar napięcia UBE  

V1  pomiar napięcia UCE 

R  ogranicza prąd bazy 

 

Każdą z wymienionych charakterystyk należy wyznaczyć trzykrotnie metodą „punkt po punkcie” dla różnych 

wartości parametrów stałych. Przed przystąpieniem do pomiarów należy ustalić z nauczycielem 

prowadzącym zakresy napięć i prądów dla wyznaczanej charakterystyki.  Wskazania przyrządów zanotować 

do tabeli: 

 

1.Charakterystyki wyjściowe - należy zmieniać napięcie UCE dla ustalonego IB i mierzyć IC 

IC=f(UCE) UCE V 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 4 6 8 10 

IB= 1mA IC mA            

IB= 2mA IC mA            

IB= 3mA IC mA            

 

  



 

 

 

2. Charakterystyki przejściowe - należy zmieniać  IB dla ustalonego UCE i mierzyć IC 

IC=f(IB) IB mA 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

UCE= 5V IC mA        

UCE= 7,5V IC mA        

UCE= 10V IC mA        

 

3. Charakterystyka wejściowa - należy zmieniać  UBE dla ustalonego UCE i mierzyć IB 

IB =f(UBE) UBE mV 0 0,3 0,4 0,5 0,55 0,6 0,61 0,61 0,63 0,64 0,65 
UCE= 5V IB mA            

UCE= 7,5V IB mA            
UCE= 10V IB mA            

 

Opracowania: 

1. Narysować charakterystyki statyczne tranzystora. 

2. Wyznaczyć współczynnik statycznego wzmocnienie prądowego tranzystora h21EIC/IB przy UCE=const dla 

trzech wybranych punktów charakterystyki wyjściowej w zakresie aktywnym. 

3. Wyznaczyć rBE i rCE dla wybranego punktu w zakresie aktywnym oraz UCEsat 

 

Pytania kontrolne: 

1. Jak wyglądają charakterystyki statyczne tranzystora w układzie  WE? 

2. W jaki sposób wyznaczyć charakterystyki statyczne? 

3. W jaki sposób działa tranzystor bipolarny? 

4. Gdzie na charakterystykach wyjściowych występuje obszar nasycenia, odcięcia i aktywny. 

5. Narysuj symbol tranzystora bipolarnego NPN i oznacz jego elektrody. 
 

 
 


